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75 8 行目
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77 最下行

89 下から 2行目 一片 一辺
98 10 行目 アンペールの周囲積分 アンペールの周回積分
100 13 行目 これらの関係を⑴式に これらの関係を①式に
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Iの矢印の向きが逆　

163 6 行目 L1πM L1≠M

169

下から 9行目 0.2425 [rad] 0.2425

下から 7行目 θ1=0.2425 θ1=0.2425 [rad]

下から 3行目 0.1644 [rad] 0.1644

198 4 行目 両辺を微分すれば， q=∫ i dtなのでこれを代入し，両辺を微分すれば，

220
下から 5行目 q(t)=vc(t0) q(t)=Cvc(t0)

下から 4行目 Cv(t0)= Cvc(t0)=
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236 17 行目 …3+v(t)-… …3×v(t)-…
239 7 行目最右辺 ｛v(t)2-Ev(t)｝ ｛v(t)2-2Ev(t)｝
249 第 1図 （左端の端子下に追記）ei

304 下から 6行目 Ib ib

351 8 行目 n形半導体の空乏層厚を lmとすると n形半導体の空乏層厚を lnとすると

353
下から 5行目 ⑷式の ④式の
下から 3行目 電界 Eは 電界 Exは
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